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Odbiornik z naklfadaniem pesredniej czestotliwosei, w kiorym urzadzenie strejeniowe
obwodu oscylatora jest sprzezone z urzadzeniem strojemiowem obwodu {ub obwodéw
wielkioj ozestotliwosci, nastrojonego lub nastrojonych na edbierany sygnat.
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Wymalazek dotyczy odbiornika z na-
ktadaniem posredniej czestotliwoéci, w
ktérym urzadzenie strojeniowe miejscowe-
go generatora jest sprzezone z urzadze-
niem strojeniowem obwodu lub obwodow
wielkiej czestotliwosci, nastrojonego lub
nastrojonych na sygnal odbierany, a to w
celu osiagniecia mozliwie najprostszego
nastawiania odbiornika.

Azeby otrzymaé staly réinicg czesto-
tliwoéci miedzy czestotliwosciami rezonan-
sowemi miejscowego generatora a obwoda-
mi wielkiej czestotliwosci, nastrojonemi na
odbierany sygnal, w zwyklych odbiorni-
kach z nakiadaniem poéredniej czestotli-
wasel stespwany jest przewaznie obwad

oscylatorowy, w ktérym zaréwno réwmo-
legle, jak i szeregowo z kondensatorem
strojeniowym polaczony jest kondensator
staly. Obwéd oscylatora zwyklego odbior-
nika z nakladaniem czestotliwosci posred-
niej przedstawiony jest na fig. 1 rysunku.
Obwod ten zawiera cewke samoindukeyi-
na L, oraz kondensator strojeniowy C,, w
szereg zaé do tego kondensatora wlaczony
jest staly kondensator, natomiast rownole-
gle do kondensatora C, um1eszczony jest
staly kondensator C,.

‘Wynalazek opa.rty jest na zjawisku, ze
przy zastosowaniu takiego sbwodu oscyla-
torowego i przy mechanicznem sprzezeniu
ze soba urzadzer sirojacych réznica mie-



dzy czestotliwosciami rezonansowemi ob-
wodu oscylatora a czestotliwoscia obwo-
déw wielkiej czestotliwoséci, nastrojonych
na sygnal odbierany, mie bedzie.jednako-
wa przy wszystkich czestotliwosciach od-
bieranych. Na fig. 2 przedstawiono czesto-
tliwosé réznicowa czestotliwosci rezonan-
sowej obwodu oscylatora i czestotliwosci
obwod§w wielkiej czestotliwodci, nastrojo-
nych ng sygnat odbierany, w odBieranym
zakresie czesfotliwosci. Czestbtliwosé réz-
nicowa ‘jest oznaczona litera V!, literami
za$ V, i V, oznaczono najmniejsza i naj-

wigksza czestotliwo$¢ odbieranego zakre-

su czestotliwosci. Litera V,, oznaczona jest
czestotliwosé posrednia, na jaka nastrojo-
ne sa obwody posredniej czgstotliwosci.
W zwyklych ukladach potaczen state kon-
densatory C, i C, obwodu oscylatora sa
‘obliczone tak, ze wartos¢ bezwzgledna réz-
nicy miedzy czestotliwoscia réinicowa V!
a czestotliwoscia posrednia V , jest jedna-
kowa przy odbieranych czestotliwosciach
V,i V,. W zakresie czestotliwosci, ktérego
najwigksza odbierana czestotliwosé V, —
= 3 V,, réznica miedzy czestotliwoscia
réznicowa a czestotliwoscia posrednia V
wynosi z reguly 1,5% czestotliwosci V
odbieranych czestotliwosci V, i V,. Zalozo-
no nastepnie, ze w calym zakresie czesto-
tliwosci czestotliwosé rezonansowa oscyla-
tora jest wigksza od czestotliwosci drgan
odbieranych.

Dostrojenie okresla sie¢ praktycznie za-
pomoca najbardziej selektywnego elemen-
tu przyrzadu odbiorczego, w danym przy-
padku zapomoca obwodéw posredniej cze-
stotliwosci.

Odbierana czestotliwosé¢ V, rozni si¢ w
1,5.V

tym przypadku o

od czestotliwosci rezonansowej obwodéw
wielkiej czgstotliwoéci, co przedstawiono
na fig. 3. Krzywa a przedstawia krzywa
rezonansu obwodéw wielkiej czestotliwo-
$ci o czestotliwosci rezonansowej V . Li-

tera V, oznaczono odbierana czestotliwosé,
wyrazeniem za§ V,; 4+ V,_ — czestotli-

‘'woéé oscylatora. Réznica miedzy (V, +

+ V,)a(V,) jest rowna V. Zbyt duza
réznica miedzy V' a V , powoduje zmniej-
szenie sie wzmocnienia i skazenie. Jezeli
dopusci¢ jako najwieksza réznice 1,5 K/C,
wéwczas najwieksza posrednia czestotli-
wosé¢, jaka mozna stosowaé, wyniesie 100
K/C. Wicksza czestotliwosé posrednia daje
jednak te zalete, ze tak zwana ,czestotli-
wosé odbicia zwierciadlanego' oraz inne
czestotliwoséci, mogace powodowaé gwizdy
zaklécajace, moga by¢ lepiej tlumione przy
tej samej liczbie obwodéw strojonych lub
tez przy pozostawieniu bez zmian efektyw-
nego dzialania czesci wielkiej czestotliwo-
$ci — liczba obwodéw moze by¢.zmniej-
szona. ) )

Wynalazek ma na celu takie uksztat-
towanie obwodu oscylatora, aby réznica
miedzy czestotliwoéciami rezonansowemi
obwodow strojonych a obwodu oscylatora
byta mozliwie rowna posredniej czestotli-
wosci przy wszystkich polozeniach narza-
déw strojeniowych, a zwlaszcza, by naj-
wieksza wartosé réznicy miedzy temi cze-
stotliwosciami przy tej samej posredniej
czestotliwoéci byla mniejsza anizeli w
zwyklym uktadzie polaczen; dlatego przy
pozostawieniu niezmienionej maksymalnej
réznicy miedzy V! a V posrednia czesto-
tliwosé moze byé wigksza.

W przypadku, gdy co najmniej konden-
sator C, jest polaczony szeregowo z kon-
densatorem C,, osiaga si¢ to dzigki temu,
ze rownolegle do kondensatora C, i (lub)
samoindukcji L, wlacza si¢ impedancje,
zawierajaca przynajmniej jeden op6r omo-
wy, polaczony szeregowo z zaleina od cze-
stotliwosci impedancija, i (lub) Ze w szereg
z samoindukcja L, wlacza si¢ impedancije,
utworzona przynajmniej z réwnoleglego
ukladu polaczeri oporu omowego i impe- .
dancji, zaleznej od czestotliwosci. Wi przy-
padku, w ktérym przynajmniej kondensa-



tor C; lezy réwnolegle do kondensatora
C, pozadany wynik osiaga si¢ dzieki temu,
ze w szereg z kondensatorem C, i (lub) sa-
moindukcjg L, wlacza si¢ impedancije, kto-
ra utworzona jest co najmniej z réwnole-
gltego ukladu polaczen oporu omowego i
zaleznej od czestotliwoéci impedancii, i
(lub) ze réwmolegle do samoindukcji L,
wlacza si¢ impedancje, ktéra stanowi przy-
najmniej szeregowy uklad polaczer oporu
omowego i impedanciji, zaleznej od czesto-
tliwosci.

Jezeli pojemnosé kondensatora C, be-

dzie zwigkszana ze zmniejszaniem sie cze-
stotliwosci, woéwczas czestotliwo§é rozni-
cowa bedzie zwigkszala si¢ wolniej lub na-
wet bedzie zmniejszata si¢. Mozna to osiag-
gnaé, stosujac zmienny kondensator C,.
Pozadany wynik mozna uzyskaé miedzy
innemi w prostszy sposéb, jezeli, jak to
przedstawiono na fig. 4, réwnolegle do kon-
densatora C, zostanie wlaczony odpowied-
nio obliczony opornik R,. Opornoéé po-
zorna tego réwnoleglego ukladu kondensa-
tora C, i opornika R, wynosi:

R —_ Rl . Rf © Cﬂ —_ R, + I
T I+R$C IER&C C TjeC
gdzie:
1
CEPYE——
R G

Widaé wiec, ze ze zmniejszaniem si¢ Fig. 8 przedstawia odmiang wykonania
wzrasta C', czyli wzrasta efektywna po- ukladu polaczeri wedlug fig. 6, w ktérej

jemno$é obwodu. Wprawdzie opornik R,
wprowadza dodatkowy opér R’ do obwo-
du, jednak to nie jest wada w obwodzie
oscylatora, ktéra mialaby oddziatywaé
szkodliwie na jego prace. "

Pozadany wynik mozna osiagnaé zatem
dzieki nadaniu opornikowi R, takiej warto-
éci, by przy czestotliwosci V, wartosé
(R? w? C?) nie byla bardzo duza w sto-
sunku do jednosci (wymosila np, 4). Fig. 5
przedstawia czestotliwosé réznicowa jako
funkcje czestotliwoéci odbieranej przy tym
ukladzie polaczen. Najwigksza réznica mig-
dzy czestotliwoscia réznicowa a czestotli-
woscia $rednia wynosi przytem okoto 0,3%
$redniej czestotliwosci.

W podobny sposéb mozna wyjasnié, ze
przy ukladzie polaczen wedlug fig. 6, w
ktéryml opornik R, polaczony jest szerego-
wo z kondensatorem C,, czestotliwosé réz-
nicowa, jako funkcja odbieranej czestotli-
wosci, posiada przebieg, przedstawiony na

fig. 7.

odnoga H, C, przytaczona jest réwnolegle
do cewki samoindukcyjnej L,. Czestotli-
wo$¢ réznicowa przy tym ukladzie pola-
czenl bedzie miala przebieg, uwidoczniony
réwniez na fig. 7. .

Inny uktad polaczer wedfug wynalazku
przedstawiony jest na fig. 9. Roéwnolegle
do obwodu ‘wedtug fig. 1 przylaczona jest
odnoga, utworzona z szeregowo polaczo-
nych ze soba opornika R, i obwodu, sktada-
jacego sie z cewki samoindukcyjnej L,,
opornika R, i kondensatora C,. Ten obwéod
L, C, jest nastrojony na czestotliwosé V,
(fig. 2), przy ktérej jego opornosé pozorna
jest rzeczywista. Odnoga ta nie oddziaty-
wa zbytnio na czestotliwo§é wiasng obwo-
du pierwotnego, sktadajacego si¢ z L, C,,
C, i C,. Przy czestotliwosciach V, i V,
jest mala opornosé pozorna obwodu, utwo-
rzonego z L, i C,. Opornosé pozorna od-
nogi R,, L,, C, jest takze mniej wigcej rze-
czywista i prawie nie oddzialywa na cze-
stotliwosé oscylatora. Przy czestotliwo-



$éciach, mniejszych nieco od V;, opornosé
pozorna obwodu L, C, jest opormoscia in-
dukcying tak, - iz zwieksza czestotliwosé
oscylatora. Przy czestotliwosciach nieco
wigkszych od V, opornoéé pozorna obwo-
du L, C, jest opornoscia pojemnosciowy i
zmniejsza zatem czestotliwosé oscylatora.

Fig 10 przedstawia uzyskiwana przy
pomocy tego ukladu pelgczen krzywa cze-
stotliwoéci réznicowej jako fumkcje cze-
stotliwoéci odbieranej. Azeby oddziatywa-
nie obwodu L, C, nie bylo zbyt duze wpo-
blizu czestotliwosci V; trzeba, aby tlumie-
nie tego obwodu bylo dosé duze. Mozna to
osiagnaé dzigki wlaczeniu opornika R, lub
tez cewki L,, utworzonej ze zwinigtego dru-
tu oporowego.

Uktady polaczen wedtug fig. 11, 12 i
13 odpowiadaja podwéjnym ukladom po-
taczern wedtug fig. 4, 6 wzglednie 9. Cze-
stotliwo§é réznicowa jest ta sama.

Niektore z przedstawionych ukladow
polaczern moina réwniez kombinowaé ze
sobg, Fig. 14 przedstawia kombinacj¢ ukla-
dow wedltug fig. 4, 6 i 9; fig. 15 przedsta-
wia przebieg czestotliwosci roznicowej w
tym przypadku.

Powyzej opisane uktady polaczerr moz-
na rozszerzyé, wlaczajac do obwodu oscy-
latora jeszcze kilka elementow, wsréd kto-
rych znajduja sie takze oporniki. Praktyka
wykazala jednak, ze opisane powyzej u-
klady polaczern daja dostatecznie stala
czestotliwosé réznicowa.

" Zasirzezenia patentowe.

1. Qdbiornik z naktadaniem posred-
niej czestotliwosei, w kiorym urzadzenie
strojeniowe obwodu oscylatora jest sprze-
sone z urzadzeniem strojeniowem obwodu
lub obwodow wielkiej czgstotliwosci, na-
strojonego lub nastrojonych na odbierany
sygnal, i ktérego obwod escylatorowy skla-
da sie z dwéch odnog, wlaczonych rowno-
legte, z ktérych jedna zawiera kondensator,

przyczem ewentualnie drugi kondensator
jest polaczony szeregowo wzglednie row-
nolegle z tym pierwszym kondensatorem, a
druga odnoga zawiera samoindukcj¢, zna-
mienny tem, e w celu osiagniecia stalej
czestotliwosci posredniej na calym zakre-
sie czestotliwosci, rownolegle do pierwsze-
go wymienionego kondensatora i (lub)
samoindukcji wlgczona jest impedancja,
ktéra zawiera przynajmniej jedna opormosé
omowg, polaczong szeregowo z impedancia,
zalezna od czestotliwosci, i (lub) w szereg
z kondensatorem i (lub) samoindukcia, za-
wiera impedancjg, utworzona przynaij-
mniej z réwmoleglego ukladu polaczen o-
pornosci omowe]j i impedanciji, zaleznej od
czestotliwosei.

2. Uklad potaczen wedlug zastrz. 1,
znamienny tem, ze obwéd oscylatora skla-
da sig z dwéch odnog réwnoleglych, z kté-
rych jedna zawiera dwa réwnolegle pota-
czone ze sobg kondensatory, wiaczone w
szereg z kondensatorem, lezacym réwnole-
gle do opornika, druga za$ odnoga zawiera
cewke samoindukcyjna.

3. Uklad polaczerr wedlug zastrz. 1,
znamienny tem, ze obwod, oscylatora skla-
da sie z dwéch odnég réwmoleglych, z kto-
rych jedna zawiera dwa polaczone ze soba
szeregowo kondensatory, z ktérych jeden
jest zabocznikowany ukladem szeregowym,
ztozonym z kondensatora i opormika, nato-
miast druga cdnoga zawiera cewke samo-
indukcyjna.

4, Uklad potaczen wedlug zasirz. 1,
znamienny tem, ze obwoéd oscylatora skia-
da sig z dwoch odnog réwnoleglych, z kté-
rych jedna zawiera dwa szeregowo pola-
czone ze soba kondensatory, druga zas za-
wiera cewke samoindukcyjna, ktora jest
zabocznikowana ukladem szeregowym, zlo-
zonym z kondensatora i opernika.

5. Uklad potaczen wedlug zastrz. 1,
znamienny tem, ze obwéd oscylatora skka-
da si¢ z dwoch odndg réwnoleglych, z kto-
rych jedna zawiera dwa szeregowo pola-



czone ze soba kondensatory, z ktérych je-
den jest zabocznikowany trzecim konden-
satorem, druga za$§ odnoga zawiera cewke
samoindukcyjna, zabocznikowana ukiadem
szeregowym, zlozonym z opornika i impe-
dancji, utworzonej w postaci kondensato-
ra, do ktérego wlaczony jest réwnolegle u-
ktad szeregowy, zlozony z opornika i cew-
ki samoindukcyjnej, lub stanowiacy cewke
samoindukcyjna o duzym oporze omowym.

6. Uklad potaczern wedlug zastrz. 1,
znamienny| tem, ze obwod oscylatora sktla-
da si¢ z dwoch odnég réwnoleglych, z kto-
rych jedna zawiera dwa réwnolegle pota-
czone ze soba kondensatory, druga za$ od-
noga zawiera cewke samoindukcyjna, za-
bocznikowana ukladem szeregowym, zlozo-
nym z opornika i cewki samoindukcyjnej,
lub stanowigcym cewke samoindukcyjna o
duzym oporze omowym.

7. Uklad potaczen wedlug zastrz. 1,
znamienny tem, ze obwéd oscylatora skla-
da si¢ z dwéch odnég réwnoleglych, z kto-
rych jedna zawiera dwa szeregowo potla-
czone ze soba kondensatory, druga zas od-
noga zawiera cewke samoindukcyjna, wia-
czona w szereg z cewks samoindukcyjna,
zabocznikowana opornikiem.

8. Ukltad polaczerr wedlug zastrz. 1,
znamienny tem, ze obwdd oscylatora skla-

da si¢ z dwoch odnég réwnoleglych, z kto-
rych jedna zawiera dwa szeregowo pola-
czone ze soba kondensatory, z ktérych je-
den jest zabocznikowany trzecim konden-
satorem, natomiast druga odnoga zawiera
cewke samoindukcyjna, wlaczona w szereg
z impedancja, utworzona w postaci opor-
nika, réwnolegle do ktérego wlaczony jest
uklad szeregowy, zlozony z kondensato-
ra i cewki samoindukcyjnej, zaboczniko-
wanej opornikiem.

9. Uklad polaczen wedlug zastrz. 1,
znamienny tem, ze obwéd oscylatora skla-
da si¢ z dwéch odnég réwnoleglych, z kto-
rych jedna zawiera uklad szeregowy, utwo-
rzony z opornika i kondensatora, zabocz-
nikowanego kondensatorem, druga za$ od-
noga zawiera cewke samoindukcyjng, za-
bocznikowang ukladem szeregowym, zlo-
Zonym z opornika i impedanciji, utworzo-
nej w postaci kondensatora, réwnolegle do
ktérego wlaczony jest uklad szeregowy,
ztozony z opornika i cewki samoindukcyj-
nej, lub stanowiacy cewke samoindukcyj-
n3 o duzym oporze.

N. V. Philips’
Gloeilampenfabrieken. -
Zastepca: M. Skrzypkowski,

rzecznik patentowy.



Do opisu patentowego Nr 23456.
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